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Estructuras proteicas que atraviesan la membrana, permitiendo el paso de
jones especificos. Su apertura es dependiente del potencial de la membra.
e. g. algunos canales se encuentran abiertos a -70mV (Potasio).
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Potencial
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POTENCIAL DE
ACCION

Z
\ | uego de la llegada de un 8 ¥
etimulo, el potencial de E
membrana  transita  desde
. _ reposo (-70mV) hacia valores 55
\ positivos (+40mV) inducido 70 i A e ..-
3 1‘\ pbor la entrada de sodio vy o Ri o
luego alcanza valores

negativos nuevamente, por la
salida de potasio.
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POTENCIAL DE ACCION POR PASOS

Hiperpolarizacién: potencial

Reposo: La neurona no ha de membrana mds negativo
sido activada. que en reposo. Se inactivan

los canales de K+

Periodo Refractario: La

Depolarizaciéon: Potencial
@ neurona no puede

mas positivo que en reposo,

depolarizarce. Se requiere
ingreso de iones de Na+ 3 9

\fOIVEI’ Cll reposo.

Repolarizacion: Inactivacion -

canales de Na+. Comienzan a @ Reposo: La neurona no ha
salir iones K+ al aumentar su sido activada.
permeabilidad.
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Estimulo

POTENCIAL DE ACCION

Responde a la Ley del Todo o Nada:

0 1 Z 3 4 5 _ )
Tiempo (ms) Si un estimulo, desencadena el

potencial de accién, la amplitud de la

Estimulos supra-

umbre espiga se mantiene constante. Por el
Estimulos sub-umbral _ _ _
contrario, si el estimulo no es

suficiente, el Potencial de Accién no

A

ocurre.
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